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Артикул: 10522 Цена в прайсе: 264 тг.

IRF530N MOSFET

IRF530N - Транзисторы на основе МОП-структур называют полевыми транзисторами с
изолированным затвором, или МОП-транзисторами (англ. metal-oxide-semiconductor field effect
transistor, MOSFET).


